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Recenzja
w postepowaniu o nadanie
dr inz. Krystynie Schneider
stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych

w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

1. Ocena osiagniecia i dorobku naukowego:

Osiagnieciem naukowym zgloszonym we wniosku habilitacyjnym jest cykl tematycznie
powiazanych artykutéw naukowych, spietych tytulem wiodacej publikacji monograficznej (M1)
,Vanadium oxides — properties and applications”, wydanej w roku 2025 przez wydawnictwo
American Academic Press. Nie znajduje si¢ ono w stosownym ministerialnym wykazie, wige
monografia nie moze by¢ zgtoszona jako samodzielne osiagniecie naukowe. Cykl publikacji poza
monografia M1 zawiera osiem pozycji: Hl — H8. Trzy z nich (H2, H6 i H7) sa autorskie, a we
wszystkich habilitantka rozpoczyna list¢ autoréw. Indywidualne wklady wspétautorow w
powstanie publikacji sa okreslone w stosownych oswiadczeniach, z wyjatkiem publikacji H3.
Nalezy w tym miejscu zauwazyé, ze lista autoréw publikacji H1 jest rézna w réznych miejscach —
w zgloszeniu jest taka sama jak w zatgczonej kopii, na stronie Polskiej Bibliografii Naukowej jest
inna, inna jest tez na liscie referencji w artykutach H2 (poz. 30) i H8 (poz. 16). Zapewne jest to
wynikiem niedbatosci redakeyjnych. Przyjmuje liste autoréw jak w materiatach habilitacyjnych,
tym bardziej, ze jest ona potwierdzona oswiadczeniami wspétautoréw. Przedstawiona przeze mnie

ocena cyklu publikacji jako osiagniecia naukowego bedzie abstrahowa¢ od watpliwosci natury



formalnej, skupiajagc si¢ na ocenie wartosci naukowej, tym bardziej ze ustawowe wymagania
habilitacyjne nie definiujg minimalnej liczby publikacji w cyklu.
Cykl publikacji prezentuje podstawy fizyczne i materialowe szeroko rozumianej elektroniki

tlenk6w wanadu, obejmujac skrotowo badz bardziej doglebnie nastepujace tematy:
- struktura elektronowa, stechiometria i morfologia tlenkoéw wanadu: artykuly H1, H2,
- wytwarzanie tlenkéw wanadu: artykuty H1, H2, H3,

- wlasciwosci elektryczne i optyczne, w tym warunki przejscia typu metal-izolator (MIT):

artykuly HS, H6, HS,
- wiasciwosci sensorowe: artykuty H3, H4,
- charakteryzacja defektow: artykut H7.

Dla potrzeb prowadzonych badan habilitantka wytwarzata warstwy tlenkéw wanadu metoda
rozpylania RF przeprowadzajac liczne préby co do wptywu warunkéw procesu na sklad,
morfologig 1 wiasciwosci powstajacych materialdow. W swoich badaniach habilitantka korzystata
z szerokiej gamy zaawansowanych metod badawczych, takich jak: skaningowa mikroskopia
elektronowa SEM (H2, H3, H5), dyfrakcja w promieniach X (H1, HS), spektroskopia odbiciowa
RBS (H1, H7), spektroskopia masowa jonéw wtornych SIMS (H1, H7), spektroskopia optyczna
EDS (H2, HS5), spektroskopia Ramana (H3), spektroskopia absorpcyjna promieniowania
rentgenowskiego XAS (HS), spektroskopia impedancyjna (H3, H5, H7). Zaplanowanie badan,
uzyskanie dostgpu do aparatury, opracowanie i realizacja procedur postepowania, a przede
wszystkim umiej¢tnos¢ interpretacji wynikow roéznych metod badawczych dobrze $wiadczy o
naukowym poziomie badan, naukowej rzetelnosci habilitantki, ale tez o jej umiejetnosci
wspolpracy z reprezentantami innych o$rodkéw naukowych. Za najwazniejszy wynik badan uznaje
okreslenie warunk6w wystgpowania efektu MIT w strukturach V;Os i wytlumaczenie obecnych w
literaturze kontrowersji co do wystepowania efektu lub jego ,,pseudo” charakteru. Habilitantka w
pracy [H8], na podstawie wynikéw badan metoda XAS wykazuje, ze zachodzgce zmiany
rezystancji warstwy V:Os sg wynikiem obnizenia stopnia utlenienia jej obszaru
przypowierzchniowego na skutek oddzialywania z atmosfera, co z kolei umozliwia w dostatecznie

wysokiej temperaturze przejscie typu metal-izolator.



Wysoko oceniam przedstawione do oceny osiggnigcie naukowe. Po przestudiowaniu
publikacji cyklu, przekonany o rzetelnosci naukowej, przyjmuje pozycje M1 jako kompendium
wiedzy w podejmowanej tematyce — jesli miejscami zbyt powierzchowne, zawsze pozostaje
mozliwos¢ poglebienia wiedzy poprzez odwolanie si¢ do materialéw zrédiowych. Liczba
referencji, do ktérych odwoluje si¢ habilitantka, wydaje si¢ by¢ duza i kompletna. Pewnym
mankamentem prezentacji osiagniecia naukowego w postaci M1 jest przeszacowanie w tytule
zakresu merytorycznego, bowiem zapowiada on réwniez przeglad zastosowan. Odniesienia do
zastosowan przyrzadowych omawianych materiatow 1 efektow fizycznych sg obecne w
szczatkowej formie, a chcialoby si¢ poznac je blizej, przede wszystkich w odniesieniu do koncepcji
wykorzystania efektu przejscia MIT. Gdyby oceniany cykl wzbogaci¢ o zagadnienia przyrzadowe,
monografia M1 bylaby bardziej kompletna, a tytul , Elektronika tlenkow wanadu” szerszy i
bardziej adekwatny. Chce tu nadmieni¢, ze powyzsze uwagi dotyczg subiektywnych oczekiwan co
do zakresu monografii M1 1 nie odnoszg si¢ do wysokiej oceny osiggniecia naukowego w postaci

przedstawione;.

Wysoko oceniam rowniez dorobek naukowy habilitantki. W wykazie zamieszczonym w
materiatach habilitacyjnych dopatrzylem sie jednej monografii (M1), dwoéch rozdziatow w
publikacjach wydanych przez Wydawnictwa Naukowe PWN (2021) i INTECH (2018) 1 18
artykuléw w czasopismach naukowych. Habilitanka publikuje w krajowych i zagranicznych
periodykach o réznym prestizu, jak na przyklad Sensors and Actuators B. Chemical, Sensors,
International Journal of Hydrogen Energy, Journal of American Ceramic Society, Carbo-hydrate
Polymers, J. Material Science, J. Electronic Materials. Aktywnos¢ publikacyjna habilitantki jest
wzmocniona bardzo licznymi komunikatami konferencyjnymi. Jest ona autorem lub wspotautorem
bardzo wielu wystapien konferencyjnych: krajowych i zagranicznych, w tym dwéch wykladéw na
zaproszenie. Istotnym parametrem formalnym branym pod uwage we wnioskach o finansowanie
badan naukowych jest cytowalno$é publikacji naukowych. Zapytanie w bazie WoS w dniu 25
marca 2026 dla hasta: Schneider Krystyna wykazato 11 artykulow niewatpliwego autorstwa
habilitantki, 401 cytowan i indeks Hirscha 9. Liczby te sg istotnie mniejsze od wartosci podanych
w materiatach habilitacyjnych, ale listy autoréw podaja zazwyczaj tylko inicjaly imion, a z kolei
zapytanie pod hastem Schneider K nie jest miarodajne, bo wykazuje udziat wielu innych autoréw.
Niezaleznie od powyzszego uznaje parametry bibliometryczne za wystarczajace do stwierdzenia,

ze prace naukowe habilitantki sg zauwazane w mi¢dzynarodowym srodowisku naukowym.
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Tematycznie publikacje w  wigkszosci opisuja wyniki badan  (strukturalnych,
morfologicznych, elektrycznych, optycznych, sensorowych) réznych tlenkow metali, obejmujac
ich technologi¢ oraz zagadnienia transportu, struktury defektow w badanych materialach.
Przeprowadzone badania majg duzg warto$¢ uzytkowa z uwagi na mozliwosci aplikacyjne

materiatow.

2. Ocena aktywnoS$ci naukowej habilitanta

Aktywno$¢ naukowa habilitanta uwidacznia si¢ na réznych polach. Najwazniejszym jest
oczywiscie pole publikacyjne, ale habilitantka w okresie swojej pracy zawodowe;j bierze udziat w
wielu projektach badawczych, pelnigc w dwoch projektach dlugoterminowych role kierownika.
Posiada w swoim dorobku jedno promotorstwo pomocnicze doktoratu (obrona w roku 2023).
Zauwazalnos¢ w srodowisku naukowym publikacji i aktywno$¢ naukowa poskutkowala zapewne
zaproszeniami do recenzowania artykutow naukowych: m.in. w J. Material Science: Materials in
Electronics, Coatings, Sensors and Actuators B., jak tez do udzialu w ciele organizacyjnym

konferencji naukowej Conference on Optical and Electronic Sensors 2021, AGH.

W ramach wspoélpracy naukowej, w celu poznania metod badawczych lub przeprowadzenia
zaplanowanych pomiarow, dr inz. K. Schneider odbyla wiele wizyt lub krotkotrwatych pobytow w
innych osrodkach naukowych: krajowych i zagranicznych, jak na przyklad w Uniwersytecie
Jagiellonskim, Universidad de Zaragossa (Hiszpania), Hasylab DESY (Hamburg, Niemcy), ESRF
(Grenoble, Francja), Elettra (Trieste, Wlochy), odbyla tez ponadmiesieczny staz w Shibaura
University of Technology (Tokio, Japonia). Owocem migdzynarodowej wspotpracy byly liczne
artykuly naukowe lub wystgpienia konferencyjne. Jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa
Promieniowania Synchrotronowego i Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych. Biorac pod
uwage powyzsze fakty mozna uznac, ze habilitantka w swojej pracy czynnie wspoipracuje ze
spoleczno-gospodarczym otoczeniem, wykazujac si¢ aktywnoscig rowniez poza macierzystg

instytucjg naukowa, w tym na arenie mi¢dzynarodowe;.

Dr inz. Katarzyna Schneider posiada rowniez dorobek w pracy dydaktycznej, bedac od roku
2006 zatrudniona jako adiunkt w Akademii Gorniczo-Hutniczej. Prowadzita zajecia dydaktyczne
réznego typu (wyklad, ¢wiczenia, laboratorium), byla tez zaangazowana w dzialania

popularyzatorskie oraz odbyla szereg szkolen z zakresu organizacji dydaktyki.



W konkluzji calej recenzji w postgpowaniu o nadanie dr inz. Krystynie Schneider stopnia
naukowego doktora habilitowanego uznaje, ze jej dorobek naukowy wnosi znaczny wklad w
rozwdj dyscypliny naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.
Prezentuje ona dojrzatos¢ naukows oraz posiada udokumentowane doswiadczenie, wykazuje
aktywnos¢ w szeroko pojmowanym srodowisku naukowym, krajowym i zagranicznym. Uznaje¢ za
spelnione wymagania ustawowe art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., jakie powinna

speknia¢ osoba kandydujaca do stopnia doktora habilitowanego.
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